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SiPM, Silicon Photomultiplier nato nel
1996 da un brevetto di Z. Sadygov
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PDE (Photon Detection Efficiency)
PDE = QE - __geom * Pt
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Guadagno del SiPM:

GUADAGNO G = Q9= Coer * (Voor-Via / 9)

Parametri che influenzano il guadagno:

- Dimensioni pixel —»C

pixel

- Tensione polarizzazione V
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INFN B, T,

(_ LNS W= =
CARATTERIZZAZIONE SiPM =P studiare il rumore di fondo

- Hamamatsu S710362-11-100C

- SensL SPMMicro 1035X13-400C

APPARATO SPERIMENTALE

Standard NIM (Nuclear Instruments and Measurement) e CAMAC (Computer
Automated Measurement and Control)

- rivelatori

- elettronica di front-end

- logica di trigger tempo di acquisizione: 5 minuti

- logica di lettura
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SiPM apparato sperimentale
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rivelatori
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Hamamatsu S10362-11-100C *'

Posizione del 1° picco

canale 48 —p A=4.7 £ 0.5 pC

Conteggi (u.a.)

Test linearita ;
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200 300 300
" Canale ODC (u.0.)

Tensione 70.8 Volt
N° celle 10 x 10

Dimensioni Tmm x 1mm
Guadagno = 150°000
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scala lineare / logaritmica ‘

SenslL. SPMMicro 1035X13

Posizione del 1° picco

Conteqgi (u.0.)

canale 80 —p A=7.9+0.8

'c
O

Test linearita L T

o Canale QDC (u.o.)

Tensione 30.5 Volt

N° celle 20 x 20
Dimensioni Tmm x 1mm
Guadagno = 80°000

15 2
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APPLICAZIONI sorgente

SiPM + fibra scintillante + sorgente nota ""H

| et e > 511 KeV
sorgente SiPM 511 KeV/
548556 keV
v 5.156,59 keV (845 %) 5.804,82 keV
(70.8 %) % ”(76 4%)
Pu-239 Am-241 Cm-244
core
d=1 mm 51443 1Y
o
5.762.7 keV
(23.6%)
5442 8 keV n
5.105,5 keV] (13%)
(11.9%)
53882 keV
(126%)
4750 ; " 'B280 5800 57850 6000
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tempo di acquisizione: 5 minuti

15



CONCLUSIONI

- buoni strumenti di fotorivelazione

- buone prestazioni

- robustezza meccanica ed elettrica —» (urti, sbalzi di tensione, ...)

- non danneggiati da esposizione a luce ambientale
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